
Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0493U003184

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 22-11-1999

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

ІІ. Відомості про здобувача
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Бачериков Юрий Юрьевич

2. Бачериков Юрий Юрьевич

Кваліфікація:
Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: dashboard/okd.okd_type_names.0

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.10

Назва наукової спеціальності: Фізика напівпровідників і діелектриків

Галузь / галузі знань:  Не застосовується 

Шифр наукової спеціальності: 20.01.

Назва наукової спеціальності:
Галузь / галузі знань:  Не застосовується 

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 18-06-1993

Спеціальність за освітою: 0104

Місце роботи здобувача: Институт физики полупроводников НАН Украины

Код за ЄДРПОУ: 5416955

Місцезнаходження: 252650 г.Киев-28, пр.Науки, 45

Форма власності:
Сфера управління: НАН Украины

Ідентифікатор ROR: Не застосовується



ІІІ. Відомості про організацію, де відбувся захист
Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 016.25.01

Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
виконано дисертацію
Повне найменування юридичної особи: Институт физики полупроводников НАН Украины

Код за ЄДРПОУ: 5416955

Місцезнаходження: 252650 г.Киев-28, пр.Науки, 45

Форма власності:
Сфера управління: НАН Украины

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 47.09.29

Тема дисертації:
1. Спектроскопия фотолюминесценции и комбинированнного рассеяния света тонких полупроводниковых
пленок и гетероструктур на основе арсенида галия

2.

Реферат:
1. Объект исследования: GaAs полученный методом молекулярно-лучевой эпитаксии и бiбi - сверхструктуры
на его основе, GaAs/Si с ориентацией (100) (111) (211). Цель исследования: Исследования эффектов
структурного разупорядочения в тонких и сверхтонких полупроводниковых пленках, и гетероструктурах
GaAs, а также влияние на них внешних активных факторов. Методы исследования и аппаратура:
Фотолюминесценция, комбинационное рассеяние света, нарушенное полное внутреннеее отражение,
ВИМС. Теоретические результаты и новизна: Впервые исследован эффект геттерирования в бiбi-структурах
и разработана его модель. В МЛЭ-GaAs обнаружена линия люминесценции с hv=1.551:1.577 еВ, исследованы
ее свойства. Практические результаты и новизна: Разработана методика уменьшения механических
напряжений и структурного разупорядочения пленок GaAs в гетероструктуре GaAs/Si (III). Сфера (область)
использования: Производство сверхчистых, ненапряженных пленок, могут быть рекомендованы ИФ АН
Украины, МГУ (Россия), АН Литвы и др.



2.

Державний реєстраційний номер ДіР:
Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Підсумки дослідження:
Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:
Соціально-економічна спрямованість:
Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:
Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Кобутяк Д.В.

2. Кобутяк Д.В.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Артамонов В.В.

2. Артамонов В.В.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:



Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів
Офіційні опоненти
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Гнатенко Ю.П.

2. Гнатенко Ю.П.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Остапенко С.С.

2. Остапенко С.С.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти



VIII. Заключні відомості
Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради

 
Олексенко П.Ф.

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні

 
Олексенко П.Ф.

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 

Реєстратор  

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності

Юрченко Т.А.


